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1.7MHz, 50μA/ch, 高 EMI耐性,  
入出力フルスイングオペアンプ 

 
■ 特長(V+=5V, 標準値) 
●高効率  
 高いGBW対消費電流比率 

   - GBW 1.7MHz 
   - 消費電流 50μA/ch 
●入出力フルスイング 
●動作電圧範囲 1.8V to 5.5V 
●EMIフィルタ内蔵 
●過大入力保護機能 
●ユニティゲイン安定 
●入力オフセット電圧 5mV max. 
●スルーレート 0.8V/μs 
●動作温度範囲 -55°C to 125°C 
●パッケージ 
     NJU77550/NJU77551 SOT-23-5, SC-88A 
     NJU77552 SOP8, TVSP8 
     NJU77554 SSOP14 

 
 
■ アプリケーション 
●バッテリー動作機器: 
   オーディオ, ヘルスケア, セキュリティー 
●ガス/煙センサー 
●スマートメータ 
●センサーインターフェース 
●AD/DAコンバーターバッファ 
●フォトダイオードアンプ 

 
 

■ 概要 
NJU77550/NJU77551/NJU77552/NJU77554は 1/2/4回
路入り入出力フルスイングCMOSオペアンプです。1回路あ
たりの消費電流はわずか50μAで、利得帯域幅積は1.7MHz、
スルーレートは 0.8V/μs を実現しています。また、単電源
1.8V から動作可能であり、機器の省エネ設計に貢献できる
ため、低消費電力を重視するバッテリー機器に最適です。 

NJU7755x シリーズの低入力バイアス電流特性は、フォト
ダイオード、圧電センサー、煙センサーなどハイインピーダン

スアプリケーションのインターフェースに最適です。 また、入
出力フルスイング特性はオーディオアンプ、ハイサイドセンシ

ング、アクティブフィルター、バッファ等、幅広いアプリケーシ

ョンに対応します。さらに、携帯電話や無線機器などを使用

する環境においても誤動作を起こしにくい、優れた EMI 耐性
や、電源電圧を超える入力電圧(推奨: V-+5.5V)が許容される
過大入力保護機能は、ロバスト設計が求められるアプリケー

ションにも最適です。 
NJU7755xシリーズは単電源 1.8Vから 5.5Vで特性を保
証しており、低電圧で動作するアプリケーションに最適です。

また、動作温度は-55°C to 125°Cに拡大しており、温度変化
の大きい過酷な環境でもご使用いただけます。 

1回路品の NJU77550/NJU77551は 5ピン SC-88A、及
び SOT-23パッケージ、2回路品の NJU77552は 8ピンの
SOPパッケージとTVSPパッケージ、4回路品のNJU77554
は 14ピンの SSOPパッケージがございます。 
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■ 端子配置図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 製品名構成 
 
 
 
 
 
■ オーダーインフォメーション 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

端子配列

パッケージ SC88A SOT-23-5 SC88A SOT-23-5

製品名 NJU77550F3 NJU77550F NJU77551F3 NJU77551F

端子配列

パッケージ SOP8 TVSP8

製品名 NJU77552G NJU77552RB1 NJU77554V
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NJU77552 RB1 (TE1)

品番 パッケージ テーピング仕様

製品名 パッケージ RoHS 
Halogen- 

Free 
めっき 
組成 

マーキング 
製品重量 

(mg) 
最低発注数量 

(pcs) 

NJU77550F SOT-23-5 〇 〇 Sn2Bi   15 3000 
NJU77550F3 SC-88A 〇 〇 Sn2Bi   7.5 3000 
NJU77551F SOT-23-5 〇 〇 Sn2Bi   15 3000 
NJU77551F3 SC-88A 〇 〇 Sn2Bi   7.5 3000 
NJU77552G SOP8 〇 〇 Sn2Bi 77552 88 2500 
NJU77552RB1 TVSP8 〇 〇 Sn2Bi 77552 18 2000 
NJU77554V SSOP14 〇 〇 Sn2Bi 77554 65 2000 
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■ ブロック図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 絶対最大定格 

項目 記号 定格 単位 

電源電圧 V+ - V- 7 V 
入力電圧

(1) VIN V--0.3 to V-+7 V 
入力電流

(1) IIN 10 mA 
出力印加電圧

(2) VO V--0.3 to V++0.3 V 
差動入力電圧

(3) VID ±7 V 
出力短絡時間

(4) - 無限大 - 
消費電力

(5) 

PD 

2-layer / 4-Layer 

mW 
     SOT-23-5 
     SC-88A 
     SOP8 
     TVSP8 
     SSOP14 

480 / 650 
360 / 490 
690 / 1000 
510 / 680 
500 / 620 

保存温度 Tstg -65 to +150 °C 
ジャンクション温度 Tj 150 °C 

 
■ 熱特性 

パッケージ 記号 値 単位 
接合部 - 周囲雰囲気間 

Θja 

2-layer / 4-layer 

°C/W 
    SOT-23-5 
    SC-88A 
    SOP8 
    TVSP8 
    SSOP14 

259 / 193 
352 / 256 
181 / 123 
244 / 185 
249 / 201 

接合部 - ケース表面間 

Ψjt 

2-layer / 4-layer 

°C/W 
    SOT-23-5 
    SC-88A 
    SOP8 
    TVSP8 
    SSOP14 

67 / 58 
91 / 73 
49 / 43 
51 / 45 
53 / 52 

(1) 負電圧印加時はESD 保護素子によってクランプされます。入力電圧が V--0.3Vを超える場合は, 制限抵抗を用いて入力電流を 10mA以下
に抑えてください。 

(2) 出力印加電圧の上限は 7Vとなります。 
(3) 差動入力電圧は+INPUT 端子と-INPUT 端子の電位差です。 
(4) 短絡時は, 全消費電力がPD及びディレーティングを越えない範囲でご使用下さい。 
(5) 消費電力は Ta=25°Cの時に ICで消費できる電力値で, JEDEC標準規格に準拠して測定された値です。 

2-layer: 基板実装時 76.2×114.3×1.6mm(2 層 FR-4)で EIA/JEDEC 準拠による 
4-layer: 基板実装時 76.2×114.3×1.6mm(4 層 FR-4)で EIA/JEDEC 準拠による(4層基板内箔:74.2×74.2mm) 
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■ 推奨動作条件 
項目 記号 条件 値 単位 

電源電圧 V+ - V- 
-40°C to 125°C 1.8 to 5.5 V 
-55°C to 125°C 2.0 to 5.5 V 

入力電圧 VIN   V--0.3 to V-+5.5 V 
動作温度 Topr   -55 to +125 °C 

 
■ 電気的特性 (指定なき場合には, V+=1.8 to 5.5V, V-=0V, VCOM=V+/2, RL=10kΩ to VCOM, Ta=25°C) 

項目 記号 条件 最小 標準 最大 単位 
入力特性                 
入力オフセット電圧 VIO VCOM=0V to V+ - 1 5 mV 
入力バイアス電流 IB   - 1 - pA 
入力オフセット電流 IIO   - 1 - pA 
入力オフセット電圧ドリフト ΔVIO/ΔT  Ta=-40°C to 125°C   - 1 - µV/°C  
同相入力抵抗 RIC   - 1T - Ω 
差動入力抵抗 RID   - 1T - Ω 
入力容量 CIN   - 5 - pF 
オープンループ電圧利得 AV V+=5V, RL=10kΩ to V+/2 68 90 - dB 

同相信号除去比 CMR 
V+=5.5V, VICM=V--0.2V to V+-1.5V 70 90 - dB 
V+=5.5V, VICM=V--0.2V to V+ 55 70 - dB 
V+=1.8V, VICM=V--0.2V to V++0.2V 50 65 - dB 

同相入力電圧範囲 VICM CMR≥50dB V--0.2 - V++0.2(6) V 
出力特性                 

High レベル出力電圧 VOH 
RL=10kΩ to V+/2 V+-25 V+-10 - mV 
RL=2kΩ to V+/2 V+-100 V+-50 - mV 

Low レベル出力電圧 VOL 

RL=10kΩ to V+/2 - 6 25 mV 
RL=2kΩ to V+/2 - 30 60 mV 
RL=10kΩ to V- - 0 5 mV 
RL=2kΩ to V- - 0 5 mV 

容量性負荷駆動 CL   - 100 - pF 

出力短絡電流 ISC 
Sourcing, V+=5V - 40 - mA 
Sinking, V+=5V - 60 - mA 

電源特性                 

消費電流(1回路あたり) ISUPPLY 
無信号時, VCOM=0V         
NJU77550,NJU77551 - 55 75 μA 
NJU77552, NJU77554 - 50 70 μA 

電源電圧除去比 SVR V+=1.8V to 5.5V, VCOM=0V or V+ 70 90   dB 
AC特性 (V+=5V)                 
スルーレート SR CL=100pF - 0.8 - V/μs 
利得帯域幅積 GBW CL=100pF - 1.7 - MHz 
セトリングタイム tS 0.1%, V+=5V, CL=100pF - 6.5 - μs 
位相余裕 ΦM CL=10pF - 60 - Deg 
全高調波歪率 + ノイズ THD+N Gain=+2, f=1kHz, Vo=1.5rms - 0.005 - % 

入力換算雑音電圧 
VNI f=0.1Hz to 10Hz - 1.6 - μVPP 
en f=1kHz - 24 - nV/√Hz 

チャンネルセパレーション CS f=1kHz - 120 - dB 
(6) V++0.2Vは、5.5Vが最大値となります。 
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■ 特性例 (指定なき場合には, V-=0V, VCOM=V+/2, RL=10kΩ to VCOM, Ta=25°C) 
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■ 特性例 (指定なき場合には, V-=0V, VCOM=V+/2, RL=10kΩ to VCOM, Ta=25°C) 
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■ 特性例 (指定なき場合には, V-=0V, VCOM=V+/2, RL=10kΩ to VCOM, Ta=25°C) 
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■ 特性例 (指定なき場合には, V-=0V, VCOM=V+/2, RL=10kΩ to VCOM, Ta=25°C) 
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■ 特性例 (指定なき場合には, V-=0V, VCOM=V+/2, RL=10kΩ to VCOM, Ta=25°C) 
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■ 特性例 (指定なき場合には, V-=0V, VCOM=V+/2, RL=10kΩ to VCOM, Ta=25°C) 
 
  

-180

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

10 100 1k 10k 100k 1M

チ
ャ
ン
ネ
ル
セ
パ
レ
ー
シ
ョ
ン

[d
B

]

周波数 [Hz]

チャンネルセパレーション対周波数特性例
V+/V-=±2.5V

0

20

40

60

80

100

120

140

1M 10M 100M 1G 10G
EM

IR
R

[d
B

]
周波数 [Hz]

EMIRR 対周波数特性例
V+/V-=±2.5V, Ta=25°C

http://www.njr.co.jp/


 

 

NJU77550/NJU77551/NJU77552/NJU77554

 - 11 - Ver.1.0 
http://www.njr.co.jp/ 

 

■ 測定回路 
 
 
 
  ● ISUPPLY 

● VOH, VOL 

● SR 
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■ アプリケーションノート 
電源電圧について 
NJU7755xシリーズは(V+)-(V-)端子間に所定の電圧が印加
されていれば単電源、両電源の区別なく動作いたします。 動
作電源電圧範囲は単電源時では V+-V-=1.8V to 5.5V, 両電
源時では V+/V-=±0.9V to ±2.75Vとなります。電源端子には
バイパスコンデンサ(例: 0.1μF)を接続してください。 
 
位相反転 
NJU7755xシリーズは電源電圧を超える入力電圧に対しても
位相反転しないよう設計されています。図1は電源電圧を超
える入力に対する正弦波応答特性例です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
パワーオン時間 
NJU7755xシリーズは約20μsのパワーオン時間です(図2)。
パワーオン時間は電源端子のバイパスコンデンサ、電源の

インピーダンスで変化いたします。過渡状態では出力電圧は

不定となり、オフセット電圧やスルーレートなども不安定状態

となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入力フルスイングについて 
NJU7755xシリーズの入力段は PMOSとNMOSの 2つの
差動対を持ちます(図3)。同相入力電圧が V--0.2Vから
V+-1.3V程度の場合、PMOS差動対が動作します。同相入力
電圧が約V+-1.3VからV++0.2VとなるとNMOS差動対が動
作します。差動対の切り替わり時は、それぞれの差動対が持

つオフセット差異により、オフセット電圧(図4)、オフセット電圧
ドリフト、CMR,SVR,THDなどの特性が影響を受けます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
差動対の切り替わりの影響を最小限にするには、図5のよう
な反転アンプ構成が最適です。反転アンプは同相入力電圧

が Vref電圧で固定されるため差動対の変化点を避けて設定
することで連続性の高い出力電圧が得られます。 
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■ アプリケーションノート 
過大入力保護 
一般的なダイオード保護のオペアンプは、入力端子から正の

電源端子と、負の電源端子両方にESD保護用のダイオード
が内部に接続されています。バッファ構成の場合、入力電圧

が電源電圧を超えるとダイオードが順方向にバイアスされ、

電流が流れます。この時、時間にかかわらずダイオードに過

電流が流れると、オペアンプの特性劣化、または損傷につな

がります。NJU7755xシリーズの入力端子は図3のような保
護素子を持ち、動作電圧範囲、及びV+

電圧を超える入力電

圧に対しても入力バイアス電流の増加は最小限となり、過電

流からオペアンプを保護します(図6)。入力電圧の最大値は、
V-+7Vが絶対最大定格ですが、通常は入力電圧が V-+5.5V
までとなるよう設計してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NJU7755xシリーズは、過電圧をV-

側にバイパスすることで

入力端子を過電圧から保護します。入力電圧が V--0.3から
V-+7Vまでは保護素子は動作せず、バイアス電流の増加は
最小限となります。入力電圧がV--0.3V以下の場合、ESD保
護素子が動作し、入力端子を保護します。この時保護素子に

流れる電流値は 10mAまで許容されます。入力電圧が
V-+7Vを超える場合も保護素子が動作しますが、この時、
ESD以外の過電圧については保護されません。 
 
アプリケーションによっては、電源電圧(V-+7V)を大きく超え
る過大入力に対して耐性を持たせることが必要な場合があり

ます。図7は入力端子保護の回路例です。外付けの抵抗
R1,R2、及び外付けのダイオードD1, D2により入力端子を
保護します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
過電圧における電源の保護 
一般的に、多くの電源 ICは電流をシンクすることができませ
ん。セット内で過電圧電流をシンク可能なものが何もなかっ

た場合、電源が投入されている時に過電圧が印可されると、

通常のダイオード保護のオペアンプでは、電源電圧が上昇し、

セットの設計動作電圧を超えることがあります。セットの電源

電圧がOFFの場合に過電圧が発生した場合も、過電圧電流
により電源電圧が上昇し、オペアンプ、及びセットが動作して

しまうことがあります。NJU7755xシリーズは、正の過電圧電
流が電源端子に流れないため、電源電圧の上昇を防ぎ、オ

ペアンプ、及びセットの誤動作を防止します。 
図8は、電源V+

が 0V, 3Vの時に、入力端子に 5Vppの過電
圧を印可した時の出力電圧を示した特性例です。過大入力保

護機能により、オペアンプの出力電圧は V+(0V, 3V)でクラン
プされます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(R1, R2) > V--(V1, V2)10mA  
(R1, R2) > (V1,  V2)-V+IF  IF:Forward current of external diode. 
図7. 入力端子保護回路例 
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■ アプリケーションノート 
過電圧における電源の保護(続き) 
過大入力保護は、入力トレラント機能としても利用可能で、

ADコンバータの入力バッファなどに応用できます(図9)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
容量性負荷駆動 
NJU7755xシリーズは、ボルテージフォロワアンプとして使
用できますが、この構成は容量性負荷から最も影響を受け

やすい回路構成です。アンプ出力に接続されている容量性

負荷とアンプの出力インピーダンスにより位相遅れが発生し、

この結果負帰還回路の位相余裕度が減少するためステップ

応答時にリンギングや、オーバーシュートが発生します。 
NJU7755xシリーズは 100pFの容量性負荷で安定した動作
をしますが、より大きな容量性負荷を駆動する場合は図10
に示すアイソレーション抵抗:RISOを使用ください。RISOの追加

により高周波で抵抗性を示す出力負荷が形成され、帰還ル

ープの位相余裕度が向上します。また、RISOを高くすることで

出力はより安定する方向となりますが、最大出力振幅範囲、

出力電流、周波数帯域が低下します(図11)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図12はRISOに加え、帰還部に抵抗RFとキャパシタCCを追

加した対策方法です。RISOと出力電流による電圧降下の影響

を最小限に抑えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
使用しないオペアンプの空き端子処理 
図13は使用しないオペアンプの空き端子処理例です。処理
が適切でない場合、消費電流の増加による発熱やノイズの

増加などの原因となります。 
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図10. 容量性負荷のアイソレーション 

図12. RISO, CC, RFを使った容量性負荷アイソレーション 
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■ アプリケーションノート 
差動アンプ 
図15はオペアンプ 1素子と抵抗4本を使用した差動アンプ
です。差動アンプは、2つの入力信号の差分のみを増幅しま
すが、2つの入力信号の共通信号(同相信号)は増幅されず
に除去されます。差動アンプは電流検出、差動-シングルエン
ド変換、グラウンドノイズの影響を最小限に抑えるアイソレー

ションアンプなど、同相信号を除去する用途に便利です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
差動アンプの同相信号除去比(CMR)は抵抗のマッチング
が重要です。この値は不要な同相信号が出力に表れる程度

を示します。十分なCMRを確保するために、R2/R1 = 
R4/R3を十分に一致させてください。 
抵抗によるCMRは次式で計算できます。 
 CMRୖ_ୣ୰୰୭୰  ≈  20log ൬ భశ౎మ౎భସୖ౛౨౨౥౨൰  CMRୖ_ୣ୰୰୭୰  =  抵抗のみによる CMR  Rୣ୰୰୭୰  =  抵抗の許容差  

 
例 
R2/R1=1, Rerror=0.1%の場合、CMR=54dB 
R2/R1=1, Rerror=1%の場合、CMR=34dB 
1%の抵抗を使用した場合、CMRは 34dBまで低下します。 
 

 
計装アンプ 
NJU7755xシリーズを使用して計装アンプを構成することが
できます(図 16, 図 17)。計装アンプは高入力インピーダンス、
高CMRなどの特長があります。基準電圧(Vref)は低インピ
ーダンス源で供給してください。 
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図15. 差動アンプ 

Vout = ቀ1 + ଶୖଶୖଵ ቁ ቀୖହୖସቁ + Vref ୖଶୀୖଷ, ୖସୀୖ଺,ୖହୀୖ଻ CMRୖ_ୣ୰୰୭୰  ≈  20logቆୖଵାଶୖଶୖଵ × ଵାୖହୖସ4Rୣ୰୰୭୰ቇ 

図17. 3つのオペアンプを使用した計装アンプ 
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図16. 2つのオペアンプを使用した計装アンプ 
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■ アプリケーションノート 
電流検出 
電流検出アプリケーションは、パワーモニター、バッテリー残

量監視、モーターコントロール、異常電流検出、車載、メディ

カル等、様々なフィードバックシステムに使用されています。

これらのアプリケーションは電流検出(シャント)抵抗間での電
力消費を最小限にするため、かつ大電流を検出するために

非常に小さな抵抗を使用します。NJU7755xシリーズはこの
ような電流検出向けに最適なオペアンプです。 
図18はハイサイド電流検出回路、図19はローサイド電流検
出回路です。NJU7755xシリーズは入出力フルスイング特性
を持つため一つの ICでハイサイド/ローサイド電流検出どち
らにも対応できます。また 50μA/chという低消費特性は、ア
プリケーションの低消費化に貢献します。 
差動アンプは抵抗マッチングにより同相信号除去比(CMR)
が変化いたします。詳細はアプリケーションインフォメーショ

ンの差動アンプ項目をご参照ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
トランスインピーダンスアンプ 
NJU7755xシリーズは、CMOS入力段で構成されているの
で、高い入力インピーダンスを備えています。さらに、低消費

電流であるためバッテリー駆動機器など低消費電力が必要

とされるトランスインピーダンスアプリケーションに最適です。

図20は代表的なトランスインピーダンスアンプです。アンプ
の出力電圧は VOUT=IIN・RFの式で求められます。アンプの出

力振幅は制限があるので、IINのすべての値が検知できるよ
うにRFを選択してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CDはフォトダイオードの寄生容量、CINはアンプの入力容量

です。これらの容量は高周波において動作を不安定にさせま

す。発振が起こらないよう、回路の安定性の確保と周波数応

答の制御には、補償容量CFをRFに並列に追加します。出来

るだけフラットな二次応答を実現するために、RFとCFは次式

を使って求めます。 
 
 
 
 
 
サレンキー型2次ローパスフィルタ 
図21は2次のサレンキー型ローパスフィルタです。高い減衰
比が必要なアプリケーションに最適です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V+

V-

VOUT

CF

RF

VB

CIN

IIN

CD

図20. トランスインピーダンスアンプ 

図19. ローサイド電流検出 

Load

Power
Supply

Rs

RG

RF

RG

RF

Vout

V+

I

図18. ハイサイド電流検出 

R1 R2

C1

C2

R3
R4

R=R1=R2 , C=C1=C2 Q: Quality factor , GDC: DC Gain f-3dB= 12πRC , Q= 13-GDC , 

図21. サレンキー型2次ローパスフィルタ 

CF=ඨ CIN+CDGBW×2π×RF 
Rs

RG

RF

RG

RF

Vout

V+

ILoad

Power Supply
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■ アプリケーションノート 
EMIRR(EMI Rejection Ratio)について 
EMIRRは、オペアンプの耐EMI特性を示す指標であり、印
加するRF信号振幅と入力オフセット電圧シフト量を、以下の
式(1)で表したものです。オペアンプに印加するRF信号とオ
フセット電圧シフト量の関係を測定することにより、RF信号の
耐性を把握することができます。EMIRRの値が大きいほど、
オフセット電圧シフト量が小さく、RF信号に対する耐性が高
いことがわかります。なお、RF信号による入力オフセット電
圧シフトは入力端子へ印加される影響が支配的であるという

考えから、通常、EMIRRの値は+INPUT端子へRF信号を
印加した時の値となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

EMIRR = 20 ∙ log ൬Vୖ ୊_୔୉୅୏|∆V୍ ୓| ൰              −− −  式(1)  
 Vୖ ୊_୔୉୅୏: RF信号振幅 [VP] ∆V୍ ୓: 入力オフセット電圧シフト量 [V]  

0

20

40
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80

100

120

140

1M 10M 100M 1G 10G

EM
IR

R
[d

B
]

Frequency [Hz]

EMIRR vs. Frequency
V+/V-=±2.5V, Ta=25°C

＊詳細は弊社HP http://www.njr.co.jp/  
「EMI耐性アプリケーションノート」を ご参照ください。 
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http://www.njr.co.jp/


 

 

NJU77550/NJU77551/NJU77552/NJU77554

 - 18 - Ver.1.0 
http://www.njr.co.jp/ 

 

 
■ 外形寸法図 
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■ フットパターン 
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■ 外形寸法図 
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■ フットパターン 
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■ 外形寸法図 

M

D

∞0

8 5

1

4
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6×e
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e/2
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M U

θ

h×45°

DETAIL F

CCC Z

8×b

A

A1

A2

Z

SEATING
PLANE

bbb M Z S T SU

C

L

θ1

θ2

DETAIL F

[0.25]

DESCRIPTION SYMBOL
INCH MILLIMETER

MIN NCM MAX MIN NCM MAX

TOTAL THICKNESS A .053 .069 1.35 1.75

STAND OFF A1 .004 .010 0.10 0.25

MOLD THICKNESS A2 .049 - 1.25 -
LEAD WIDTH b .014 .019 0.35 0.49

L/F THICKNESS C .007 .010 0.19 0.25

BODY SIZE
D .189 .197 4.80 5.00

E1 .150 .157 3.80 4.00

E .228 .244 5.80 6.20

LEAD PITCH e .050 BSC 1.27 BSC

L .015 .049 0.40 1.25

h .010 .020 0.25 0.50

θ 0° 7° 0° 7°

θ1 5° 15° 5° 15°

θ2 2° 7° 12° 2° 7° 12°

LEAD EDGE OFFSET ∞O .010 0.25

LEAD OFFSET bbb .010 0.25

COPLANARITY CCC .004 0.10

 
  

SOP8 
Unit: mm 
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■ フットパターン 
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■ 外形寸法図 
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■ フットパターン 
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■ 外形寸法図 
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■ フットパターン 
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■ 包装仕様 
 
テーピング寸法  
  

 
SYMBOL

A

B

D0

D1

E

F

P0

P1

P2

T

T2

W

W1

DIMENSION

2.3±0.1

2.5±0.1

1.55±0.05

1.05±0.05

1.75±0.1

3.5±0.05

4.0±0.1

4.0±0.1

2.0±0.05

0.25±0.05

1.3±0.1

8.0±0.2

5.5

REMARKS

BOTTOM DIMENSION

BOTTOM DIMENSION

THICKNESS 0.1max  
  

リール寸法  
  

A

E

C D

B

W1

W
 

 
 
SYMBOL

A

B

C

D

E

W

W1

DIMENSION

φ180±1

φ 60±1

φ 13±0.2

φ 21±0.8

2±0.5

9±0.5

1.2±0.2  
 

  

テーピング状態  
  

 
 
 

more than 20pitch

Empty tape Device attaching tape

reel more than 1 round

Covering tape

Sealing with covering tape

Drawing direction
3000pcs/reel more than 20pitch

Empty tape

 
  

梱包状態  
Label

Put a reel into a box

Label

 
  

SC-88A 
Unit: mm 

 Feed direction

A

B

P1

P2 P0

W
1

φD0

φD1
E

F

W

T

T2

Insert direction

(TE1)
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■ 包装仕様 
 
テーピング寸法  
  

A

BW
1

P2 P0

P1

φD0

E
F

W

T

K0

T2
φD1

Feed direction

 

SYMBOL

A

B

D0

D1

E

F

P0

P1

P2

T

T2

K0

W

W1

DIMENSION

3.3±0.1

3.2±0.1

1.55

1.05

1.75±0.1

3.5±0.05

4.0±0.1

4.0±0.1

2.0±0.05

0.25±0.05

1.82

1.5±0.1

8.0±0.3

5.5

REMARKS

BOTTOM DIMENSION

BOTTOM DIMENSION

THICKNESS 0.1MAX  
  

リール寸法  
  

A

E

C D

B

W1

W
 

 
 
SYMBOL

A

B

C

D

E

W

W1

DIMENSION

φ180±1

φ 60±1

φ 13±0.2

φ 21±0.8

2±0.5

9±0.5

1.2±0.2  

  

テーピング状態  
  

 
 
 

more than 20pitch

Empty tape Device attaching tape

reel more than 1 round

Covering tape

Sealing with covering tape

Drawing direction 3000pcs/reel more than 20pitch

Empty tape

 
  

梱包状態  
Label

Put a reel into a box

Label

 
  

SOT-23-5 
Unit: mm 

Insert direction

(TE1)

http://www.njr.co.jp/


 

 

NJU77550/NJU77551/NJU77552/NJU77554

 - 26 - Ver.1.0 
http://www.njr.co.jp/ 

 

■ 包装仕様 
 
リール／テーピング寸法  
  

 

  
  

テーピング状態  
  

 
 
 

 

  

梱包状態  
 

  

SOP8 
Unit: mm 

Feed direction

Sealing with covering tape

Empty tape Devices Empty tape

Trailer 60pcs 2500pcs/reel Leader 60pcs

Insert direction

(TE2)

Feed direction

8

8

1
2

3
3
0

12.4

ESD Label

Label

Label

http://www.njr.co.jp/
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■ 包装仕様 
 
テーピング寸法  
  

Feed direction

B

A

W
1

P2 P0

P1

φD0

E
F

W

T

T2φD1  

SYMBOL

A

B

D0

D1

E

F

P0

P1

P2

T

T2

W

W1

DIMENSION

4.4

3.2

1.5

1.5

1.75±0.1

5.5±0.05

4.0±0.1

8.0±0.1

2.0±0.05

0.30±0.05

1.75 (MAX.)

12.0±0.3

9.5

REMARKS

BOTTOM DIMENSION

BOTTOM DIMENSION

THICKNESS 0.1max

+0.1
0
+0.1
0

 
  

リール寸法  
  

A

W1

E

C D

W

B

 

 
 
SYMBOL

A

B

C

D

E

W

W1

DIMENSION

φ254±2

φ100±1

φ 13±0.2

φ 21±0.8

2±0.5

13.5±0.5

2.0±0.2  
 

  

テーピング状態  
  

 
 
 

Feed direction

Sealing with covering tape

Empty tape Devices Empty tape Covering tape

more than 20pitch 2000pcs/reel more than 20pitch reel more than 1round  
  

梱包状態  
Label

Put a reel into a box

Label

 
  

TVSP8 
Unit: mm 

Insert direction

(TE1)

http://www.njr.co.jp/
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■ 包装仕様 
 
テーピング寸法  
  

Feed direction

A

BW
1

P2 P0

P1

φD0

φD1

E
F

W

T

T2
 

SYMBOL

A

B

D0

D1

E

F

P0

P1

P2

T

T2

W

W1

DIMENSION

6.95

5.4

1.55±0.05

1.55±0.1

1.75±0.1

5.5±0.05

4.0±0.1

8.0±0.1

2.0±0.05

0.3±0.05

2.2

12.0±0.3

9.5

REMARKS

BOTTOM DIMENSION

BOTTOM DIMENSION

THICKNESS 0.1max  
  

リール寸法  
  

A

W1

E

C D

W

B

 

 
 
SYMBOL

A

B

C

D

E

W

W1

DIMENSION

φ254±2

φ100±1

φ 13±0.2

φ 21±0.8

2±0.5

13.5±0.5

2±0.2  
 

  

テーピング状態  
  

 
 
 

Feed direction

Sealing with covering tape

Empty tape Devices Empty tape Covering tape

more than 20pitch 2000pcs/reel more than 20pitch reel more than 1round
 

  

梱包状態  
Label

Put a reel into a box

Label

 
  

SSOP14 
Unit: mm 

Insert direction

(TE1)
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■ 推奨実装方法 
 
 リフロー温度プロファイル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 フロー温度プロファイル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 手はんだ温度プロファイル 
 
 
 
 
 
 
 
  

1リード当り 
鏝先温度: 350°C以下 
時間: 3s以内 

a 温度上昇勾配 1 to 4°C/s 

b 
予備加熱温度 150 to 180°C 
予備加熱時間 60 to 120s 

c 温度上昇勾配 1 to 4°C/s 

d 実装領域A 温度 
           時間 

220°C 
60s以内 

e 実装領域B 温度 
           時間 

230°C 
40s以内 

f ピーク温度 260°C以下 
g 冷却温度勾配 1 to 6°C/s 
温度測定点: パッケージ表面 

a 温度上昇勾配 1 to 7°C/s 

b 
予備加熱温度 80 to 120°C 
予備加熱時間 60 to 120s 

c 
ピーク温度 260°C以下 
ピーク時間 10s以内 

d 冷却温度勾配 1 to 7°C/s 
温度測定点: パッケージ表面 

b c d a 

120°C 

260°C 

Room 
Temp. 

80°C 

180°C 

230°C 

a b c 

e 

g 

150°C 

260°C 

Room 
Temp. 

f 

220°C d

http://www.njr.co.jp/
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■ 注意事項 
１． 当社は、製品の品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生することがありますので、当

社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせることのないように、お客様の責任

においてフェールセーフ設計、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計を行い、機器の安全性の確保に十

分留意されますようお願いします。 
 
２． このデータシートの掲載内容の正確さには万全を期しておりますが、掲載内容について何らかの法的な保証を行うものでは

ありません。とくに応用回路については、製品の代表的な応用例を説明するためのものです。また、工業所有権その他の権

利の実施権の許諾を伴うものではなく、第三者の権利を侵害しないことを保証するものでもありません。 
このデータシートに記載されている商標は、各社に帰属します。 

 
３． このデータシートに掲載されている製品を、特に高度の信頼性が要求される下記の機器にご使用になる場合は、必ず事前に

当社営業窓口までご相談願います。 
· 航空宇宙機器 
· 海底機器 
· 発電制御機器 (原子力、火力、水力等) 
· 生命維持に関する医療装置 
· 防災/ 防犯装置 
· 輸送機器 (飛行機、鉄道、船舶等) 
· 各種安全装置 

 
４． このデータシートに掲載されている製品の仕様を逸脱した条件でご使用になりますと、製品の劣化、破壊等を招くことがあり

ますので、なさらないように願います。仕様を逸脱した条件でご使用になられた結果、人身事故、火災事故、社会的な損害等

を生じた場合、当社は一切その責任を負いません。 
 

５． ガリウムヒ素(GaAs)の安全性について  
対象製品:GaAs MMIC、フォトリフレクタ 
ガリウムヒ素(GaAs)製品取り扱い上の注意事項 
この製品は、法令で指定された有害物のガリウムヒ素(GaAs)を使用しております。危険防止のため、製品を焼いたり、砕い
たり、化学処理を行い気体や粉末にしないでください。廃棄する場合は関連法規に従い、一般産業廃棄物や家庭ゴミとは混

ぜないでください。 
 
６． このデータシートに掲載されている製品の仕様等は、予告なく変更することがあります。ご使用にあたっては、納入仕様書の

取り交わしが必要です。 
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